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研究開発スケジュール
2．研究開発マネジメント

(2) 研究開発計画の妥当性
公開

開発項目 2009 2010 2011 2012
(1)SiCパワー

デバイスを用い
たデータセン
ター用サーバ
電源技術開発

SiCデバイス

サーバ電源

(2)SiCパワー

デバイスを用い
た太陽光発電
用パワーコン
ディショナ技術
開発

SiCデバイス

サーバ電源

(3)次世代SiC
電力変換器基
盤技術開発

実験・シミュレーション

環境整備
20kW/L、Tj>200℃
インバータ
2次試作設計

信頼性評価

25kW/L、Tj>200℃

実装・回路技術高度化

40kW/L、Tj>200℃

接合FETの0次試作・評価

改題抽出、0次試作

大電流通電試験

1次試作・評価

信頼性向上設計

1次試作・評価

大電流化

電源向け試作

サーバ向け電源回路

試作・評価

電源向け試作(最終)

サーバ向け電源

試作(最終)

プロセス、信頼性

評価基準の検討

高効率化に向けた

課題抽出

低オン抵抗化

設計の高度化

数kW級パワコン

試作・評価

パワコン向けMOSFET設計・試作・評価

30kW級パワコンプロトタイプ試作・評価

全ての項目において目標を達成した
(1)サーバ電源の電力変換効率95.1％を達成

(2)太陽光発電用パワーコンディショナの電力変換効率98.88％を達成

(3) パワー密度70kW/LのAll-SiC3相インバータを試作

18/24

研究開発体制(2012年度)
2．研究開発マネジメント

(3) 事業体制の妥当性
公開

NEDO
プロジェクトリーダー

氏名：奥村 元
所属：産業技術総合研究所
役職：先進パワーエレクトロニクス研究センター長

研究開発項目(1)

SiCパワーデバイスを用
いたデータセンター用
サーバ電源技術開発

日立製作所

共同研究

研究開発項目(2)

SiCパワーデバイスを
用いた太陽光発電用
パワーコンディショナ
技術開発

三菱電機

研究開発項目(3)

次世代SiC電力変換
器基盤技術開発

(つくば集中研)

FUPET*

サブプロジェクトリーダー
氏名：清水 肇
所属：産業技術総合研究所
役職：先進パワーエレクトロニクス研究センター招

聘研究員

共同研究 委託

(独)産業技術総合研究所(独)産業技術総合研究所

首都大学東京首都大学東京

千葉大学千葉大学

東京工業大学東京工業大学

委嘱

共同実施

島根大学島根大学

FUPET(R&D Partnership for Future 
Power Electronics Technology)*：技術
研究組合 次世代パワーエレクトロニ
クス研究開発機構
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